
СИХАРУЛИДЗЕ Георгий Георгиевич 

Род. 23.11.1940 г. Окончил Сухумский педагогический 

институт (1962). Доктор физико-математических наук. 

Ведущий научный сотрудник Института проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых 

материалов РАН. Член НСАХ. 

Область научных интересов: масс-

спектрометрические методы анализа. Разработал новый 

ионный источник тлеющего разряда на базе полого 

катода для элементного анализа твердых тел (в том 

числе непроводящих) и газов с высокой чувствительностью. Автор около 70 

публикаций, 13 патентов и авторских свидетельств. 

 


